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Résumé
Ce travail porte sur l'amélioration des performances opto-électriques PEC et photo catalytiques de ZnMn2O4, via un dopage avec du Sn et Mg. Les spinelles dopés ont été élaborées par co-précipitation. Les atomes des dopants Sn4+ et Mg2+ ont été introduits  à la place de Mn3+ dans les sites octaédriques.
Le dopage avec Sn et Mg a augmenté la capacité maximale Q0, le nombre de sites d'adsorption n0 et la constante de Langmuir K. Le modèle de Langmuir-Hinshel wooda été effectivement utilisé pour évaluer le taux de la photo-dégradation en MB. Les échantillons dopés en Mg ont affichés une photoactivité beaucoup plus élevée que celle de l'échantillon pur. 
